UYGULAMA 1
(6 Subat 2006)

Sekil-UYG.1'deki Howland akim kaynag1l direng-gerilim cevirici olarak
kullanilacaktir. Islemsel kuvvetlendirici Vcc = Veg = 15V simetrik besleme
gerilimleriyle calistirnlmaktadir. Vsat = Vsat =3V olarak verilmigtir. Vi, = 0, Vio =
Vet = 1V dur. Ir, = 25 pA'lik bir yiik akiminda, baglanabilecek en yiiksek direncin
Rrmax = 120k olmasi ve bu durumda ¢ikistan elde edilebilecek en biiyiik gerilimin
alinmasi isteniyor.

a- o biuytlkliglini ve R; direncinin degerini yukaridaki sartlar1 saglayacak
bigimde seciniz.

b- Devredeki direng degerlerini belirleyiniz.
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Coziim:
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VOmakS - VCC - I/Sat = 15V - 3V = 12V
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R4 = B.R3 = a.R3 =3 x40 kQ =120 kQ

R1 = 40kQ, R2 = a.R1 =3 x 40 kQ =120 kQ



UYGULAMA2
(6 Subat 2006)

Vsat =1V olarak verilmigtir. Girise genligi 1V olan sinilizoidal bir isaret
uygulanmaktadir. Cikis akiminin tepe degerinin 1000 pA olmasi isteniyor.

a- Devredeki direng degerlerini belirleyiniz.

b- Vcc = Vie = 12V icin baglanabilecek en biiyiik yiik direnci degerini bulunuz.

c- Vsat = 1V, Vsat' =2V olmasi durumunda baglanabilecek en biiyiik yiik direnci ne
olur?
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Coziim:
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Pozitif yonde (b) deki deger
Negatif yonde V,.=-V <0, [, =-V/R;
Vier=-V=-1V, 1, =-1000 HA

VZmin = VOmin+V = _VEE+V'M[+V = _12V+2V+1V = —9V
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Bu iki degerden hangisi kiigtikse, devrenin davranigini o sinirlar. Bu nedenle

RLmaks = 9kQ



